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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 1/2 • EXAMINATION – SUMMER 2016 

 

Subject Code: 3322401 Date:08-06- 2016     

Subject Name: Basic Electronic Circuits 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દ઴મ ાંથી કોઇ઩ણ સ તન  જળ ફ આ઩ો. 14 

 1. State the direction of current flow in P-N diode.  

 ૧. P-N ડ યોડ મ ાં કરાંટ ફ્઱ો ની દદ઴  જણ ળો.   

 2. Why does a pure semiconductor behave like an insulator at absolute zero 

temperature? 

 

 ૨. શદુ્ધ સેમીકાંડક્ટર શનુ્ય ત ઩મ ને ઇંસ્ય઱ેુટર તરીકે ઴  મ ટે ળતે છે?   

 3. What is zener breakdown?  

 ૩. ઝેનર બે્રક્ડ ઉન શુાં છે?   

 4. Give the symbol and structure of schottky diode.  

 ૪. ઴ોટ્કી ડ યોડ  નો સસમ્ફો઱ અને ફાંધ રણ દોરો.   

 5. Draw symbol of LED and PN diode.  

 ૫. LED અને PN ડ યોડ નો સસમ્ફો઱ દોરો.   

 6. Define thermal runaway.  

 ૬. થમમ઱ રનઅળે વ્ય ખ્ય સયત કરો.   

 7. What is typically the approximate barrier potential for a Germanium P-N 

junction? 

 

 ૭. જમેનીયમ P-N જ ાંક઴ન મ ટે ફેરીયર ઩ોટેં઴ીય઱ ની દકિંમત કેટ઱ી છે?   

 8. Which is the most commonly used transistor configuration? Why?  

 ૮. મોટ  પ્રમ ણ મ  ઉ઩યોગ મ  આળતી ટ્ ાંઝઝસ્ટર સાંરચન  કઈ?  ઴  મ ટે?   

 9. Give the types of biasing for P-N junction.  

 ૯. P-N જ ાંક઴ન મ ટે ફ યસીંગ ન  પ્રક ર જણ ળો.   

 10. Define current amplification factor in CC transistor.  

 ૧૦. CC ટ્ ાંઝઝસ્ટર નો કરાંટ એમ્્઱ીપીકે઴ન પેક્ટર વ્ય ખ્ય સયત કરો.   

    
Q.2 (a) Draw symbol, construction and characteristics of P-N junction diode. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) P-N જ ાંક઴ન ડ યોડ નો સસમ્ફો઱, ફાંધ રણ અને સાંરચન  દોરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) List any three application of diode. 03 

 (અ) ડ યોડ ની ગમે તે ત્રણ ઉ઩યોગીત  ઱ખો.  ૦૩ 

 (b) Draw half wave rectifier circuit with input-output voltage waveform. 03 
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 (ફ) હ લ્પ ળેળ રેક્ટીપ યર સરકીટ તેન  ઇનપટુ- આઉટ્પટુ ળોલ્ટેજ ળેળપોમમ સ થે 
દોરો.  

૦૩ 

  OR  

 (b) Draw bridge rectifier circuit with input-output voltage waveform. 03 

 (ફ) બ્રીજ રેક્ટીપ યર સરકીટ તેન  ઇનપટુ- આઉટ્પટુ ળોલ્ટેજ ળેળપોમમ સ થે દોરો. ૦૩ 

 (c) Give two points in comparison of varacter diode with conventional diode. 04 

 (ક) ળેરેક્ટર ડ યોડ ની સ દ  ડ યોડ સ થે ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Give two points in comparison of photo diode with light emitting diode. 04 

 (ક) પોટો ડ યોડ ની ઱ ઇટ એમીટીંગ ડ યોડ સ થે ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો.  ૦૪ 

 (d) Give working principle of LDR. Write two applications of LDR. 04 

 (ડ) LDR નો ક યમક રી સસધધ ાંત આ઩. અને તેની ગમે તે ફે ઉ઩યોગીત  આ઩ો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Give two points in comparison between half-wave and centre tapped rectifier. 04 

 (ડ) હ લ્પ ળેળ અને સેંટર ટે઩ રેક્ટીપ યર ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Give working principle of diode negative clipper circuit with figure. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ડ યોડ નેગેટીળ ક્઱ી઩ર નો ક યમક રી સસધધ ાંત આક્રુતી સ થે આ઩ો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Give working principle of diode positive clipper circuit with figure. 03 

 (અ) ડ યોડ ઩ોઝઝટીળ ક્઱ી઩ર નો ક યમક રી સસધધ ાંત આક્રુતી સ થે આ઩ો. ૦૩ 

 (b) Write the equations of relation between α and β. 03 

 (ફ) α અને β ળચ્ચે ન  સફાંધો  ન  સતુ્રો ઱ખો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Give symbol and characteristics of NPN transistor. 03 

 (ફ) NPN ટ્ ાંઝઝસ્ટર નો સસમ્ફો઱   અને સાંરચન  દોરો.  ૦૩ 

 (c) Define active and cut-off region of transistor. 04 

 (ક) ટ્ ાંઝઝસ્ટર ન  એક્ટીળ અને કટ ઓપ રીજીયન ની વ્ય ખ્ય  આ઩ો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Define hybrid parameters. Write the voltage and current equation for hybrid 

Parameters. 

04 

 (ક) હ યબ્રીડ ઩ેર મીટર ની વ્ય ખ્ય  આ઩ો. હ યબ્રીડ ઩ેર મીટર મ ટે ન  ળોલ્ટેજ 
અને કરાંટ ન  સતુ્ર ઱ખો.  

૦૪ 

 (d) Give two point in Comparison of CE – CB Configuration. 04 

 (ડ) CE – CB સાંરચન  ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Give two point in Comparison of CE – CC Configuration. 04 

 (ડ) CE – CC સાંરચન  ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw CE amplifier circuit using voltage divider bias. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) CE એમ્્઱ીપ યર ની સરકીટ ળોલ્ટેજ દડળ ઇડર ફ યસ ની મદદ થી દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw CE amplifier circuit using fixed bias. 03 

 (અ) CE એમ્્઱ીપ યર ની સરકીટ દપક્સ્ડ ફ યસ ની મદદ થી દોરો. ૦૩ 

 (b) Draw the circuit of Shunt voltage regulator. 04 
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 (ફ) ઴ાંટ ળોલ્ટેજ રેગ્ય઱ેુટર ની સરકીટ દોરો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) For a certain BJT, β=75; ICEO=4.5μA, and IC=1.2 mA. Find IB and IE. 04 

 (ફ) BJT મ ટે , β=75; ICEO=4.5μA, અને IC=1.2 mA છે. તો IB અને IE ની દકિંમત 
઴ોધો. 

૦૪ 

 (c) Define load line. Give reason to fix the operating point in the middle of the 

DC load line. Draw CE amplifier input-output characteristics. 

07 

 (ક) ઱ોડ ઱ ઇન ની વ્ય ખ્ય  આ઩ો. ઓ઩રેટીંગ ઩ોઇંટ ને ડીસી ઱ોડ ઱ ઇન ની 
મધય મ ાં ર ખળ નુાં ક રણ આ઩ો. CE એમ્્઱ીપ યર ની ઇનપટુ આઉટપટુ 
સાંરચન  દોરો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Give two points in comparison to L filter and C filter. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એ઱ અને સી દપલ્ટર ની સરખ મણી ન  ફે મદુ્દ  આ઩ો. ૦૪ 

 (b) Draw circuit for 9V DC regulated power supply using IC voltage regulator. 04 

 (ફ) આઇસી ળ લ  9V DC રેગ્ય઱ેુટેડ ઩ ળર સ્઱ ય ની સરકીટ દોરો.   ૦૪ 

 (c) State condition for thermal stability. 03 

 (ક) થમમ઱ સ્ટેફી઱ીટી મ ટે ની ઴રત ઱ખો.  ૦૩ 

 (d) Define heat sink. Write materials used for heat sink. 03 

 (ડ) હીટ સીંક ની વ્ય ખ્ય  આ઩ો. હીટ સીંક મ ટે ળ઩ર ત  મટીરીય઱ ઱ખો.  ૦૩ 

 

************ 


